
BFG425W BFG425W NXP二极管

产品名称 BFG425W BFG425W NXP二极管

公司名称 深圳市明烽威电子有限公司

价格 1.00/pcs

规格参数 品牌:nxp
型号:BFG425W
批号:15+

公司地址 深圳市福田区中航路都会100大厦B座14Q室

联系电话 0755-82716535 18188631174

产品详情

 

 BFG425W: NPN 25 GHz宽频带晶体管 概述
NPN双多晶硅宽带晶体管，具有埋层，适合低压应用，采用4针双射极SOT343R塑料封装。
数据手册应用说明Outline 3d SOT343r 特性 射极为热超前 高功率增益 高传送频率 低反馈电容 低噪声
Target Applications 高频振荡器。 雷达探测器 射频(RF)前端宽带应用 卫星天线电视(SATV)调谐器
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